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Vorwort

Die Elektronik dringt in immer weitere Bereiche unseres beruflichen und privaten
Lebens ein. Heute missen sich Angehorige sehr verschiedenartiger Berufe mit der
Elektronik, das heif$t mit den elektronischen Bauelementen und den elektronischen
Schaltungen, auseinandersetzen. Kraftfahrzeuge, Buromaschinen, Haushaltsgerite
und Uhren — um nur einige Dinge unserer Umwelt zu nennen — enthalten in zuneh-
mendem MafSe «Elektronik». Moderne Operationsraume und Praxisraume von
Arzten bekommen eine gewisse Ahnlichkeit mit Elektroniklabors.

Die Entwicklung schreitet auf dem Gebiet der Elektronik aufSerordentlich rasch
voran. Haufige Fortbildung, ein dauerndes Lernen, wird fir alle, die in ihrem Beruf
Konner sein und bleiben wollen, zur unumganglichen Notwendigkeit. Das vorlie-
gende Buch ist das Ergebnis langjahriger Erfahrung, die der Autor in Fachschulen
und bei der Durchfithrung von Erwachsenenfortbildungskursen auf dem Gebiet der
Elektronik und Datenverarbeitung gewinnen konnte. Die verhdltnismafSig kompli-
zierten Zusammenhinge werden anschaulich und leicht fasslich dargestellt. Viele
Abbildungen und Skizzen erleichtern das Verstindnis. Auf allzu viel Mathematik
wird bewusst verzichtet, denn das Buch wendet sich an den Praktiker. Die fir die
Praxis wichtigen Stoffinhalte werden ausfiihrlich, die lediglich theoretisch interes-
sierenden Stoffinhalte werden nur kurz behandelt.

Das Buch wurde griindlich uiberarbeitet. Neuentwickelte Bauelemente werden
vorgestellt und die Fortentwicklung bewahrter Bauelemente erlautert. Die moderne
Elektronik ermoglicht heute Vieles, was man nicht erwartet und nicht fir realisier-
bar gehalten hatte. Vor allem im Bereich der Leuchtdioden und Displays hat sich
viel geandert. Zusatzlich wurden die organischen Leuchtdioden (OLED) aufgenom-
men. Einige Bauelemente haben an Bedeutung verloren. Sie werden nur knapp er-
wihnt oder weggelassen.

Die einzelnen Abschnitte sind so aufgebaut, dass ein Selbststudium ohne Schwie-
rigkeiten moglich ist, obwohl das Buch in erster Linie als unterrichtsbegleitendes
Lernmittel gedacht ist. Ein Lernziel-Test mit Fragen und Aufgaben am Ende eines
jeden Kapitels gibt Auskunft tiber den Lernerfolg und den erreichten Grad des
Verstehens. Die Losungen der Lernziel-Test-Aufgaben sind auf den letzten Buchsei-
ten angegeben.

Studierende verschiedener Fachrichtungen, Ingenieure, Techniker, Meister und
Facharbeiter unterschiedlichster Berufe, die iiber elektrotechnische Grundkenntnis-
se verfugen, konnen das Buch mit gutem Erfolg nutzen. Aber auch Mediziner,
Biologen, Pharmazeuten und Schiiler hoherer Schulen, finden hier einen ballastarmen
Einstieg in die Elektronik.

Die dargestellten Beispiele und die vorgefiihrten Berechnungen sind praktischen
Anwendungsfillen entnommen.

Waldkirch Klaus Beuth
Berlin Olaf Beuth
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